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Corequisits:

Objectius: Conéixer el mercat de components i de dispositius. Estudiar dades de catalegs i
conéixer models avancats de components i dispositius  per a la seva interpretacio.
Criteris d'eleccio i utilitzacié de components i dispositius en diferents circuits i
condicions. Con¢ixer els materials utilitzats i les técniques de fabricacio i disseny de
components i dispositius.

Programa:

Tema 1: Fonaments. (7h)
Introducci6 al'estudi de materials: teoria de bandes energétiques, tipus de materialsi efectes de la
temperatura. Fiabilitat: definicions i exemples. Dades de catdlegs. caracteristiques estatiques i
dinamiques. Assaigs de components. Introduccio a l'encapsulat de components d'insercié i SMD.
Dissipaci6 térmica en els dispositius: resistencia i impedanciatérmica, tipusi calculs de radiadors
o dissipadors.

Tema 2: Materials i components resistius, inductius i capacitius. (6h)
Materials conductors. propietats eléctriques. Resistors:. tipus, estructura interna de fabricacio i
models avancats, dades de cataleg i encapsulats, efectes de la temperatura. Materials dielectrics:
propietats electriques. Condensadors: tipus, estructura interna de fabricacié i models avancats,
dades de cataleg i encapsulats. Propietats dels materials magnetics. estudi de diferents materials
magnétics. Models avancats d'inductors i presentacions comercials de materials magnetics i
inductors. Condicions de disseny d'inductors.

Tema 3: Materials semiconductors. (2h)
Definicié i tipus de semiconductors. Concentracid de portadors. Transport de carregues.
Diagrama de bandes. Processos industrials d'obtencié i de dopat de semiconductors.

Tema 4: Dispositius semiconductors discrets. (14h)
Diodes:. estructures internes de fabricacio, influéncia de la temperatura, tipus i models avancgats,
fabricacié, dades de cataleg, encapsulats i seleccid. Transistors: estructures internes de fabricacié
i models avancats del BJT, influéncia de la temperatura. Tipus de transistors FET: estructures
internes de fabricacié i models avancats, influéncia de la temperatura. Dades de catdleg, seleccid i
encapsulats del BJT i del FET. Dispositius de poténcia: tipus i estructures internes de fabricacio,
comparacié de dispositius, dades de cataleg i encapsulats, circuits d'aplicacié amb diferents
dispositius discrets.

Tema 5: Dispositius digitals. (10h)
Circuits integrats digitals: evolucio de les families logiques. Subfamilies: estructures internes i
caracteristiques. Disseny de circuits integrats digitals. Dispositius digitals. Dades de cataleg i
encapsulats. Diagrama de Sticks.

Tema 6: Dispositius analogics. (8h)
Introduccié as circuits integrats analogics. Estructures internes i caracteristiques de




I'amplificador operacional real. Tipus damplificadors operacionals. Dades de cataleg
d'amplificadors operacionalsi encapsulats. Seleccid d'amplificadors operacionals.

Tema 7: Dispositius optoelectronics. (Sh)
Materials optoelectronics. Models d'estudi. Efectes de la radiacié en la unié PN. Dispositius
fotoemissors. Dispositius fotodetectors. Captacié d'energia: cel les solars. Fibres optiques. Dades
de cataleg de components optoel ectronics. Seleccid de dispositius optoel ectronics.

Tema 8: Components electromecanics. (4h)
Connectors, relés, contactors, cables, altres.

Practiques de Laboratori:

1. Assaigs de resistors, inductors i condensadors. (2h)

2. Assaigs de diodes i transistors. (2h)

3. Assaigs de caracteristiques de circuits integrats digitals. (2h)
4. Assaigs de caracteristiques de circuits integrats analogics. (2h)
5. Assaigs de dispositius optoel ectronics. (2h)

6. Obtenci6 d'una placa de circuit imprés. (2h)

Activitats No Presencials:

1. Investigacio i estudi de I'estat de I'art de diferents componentsi dispositius.. (5h)

2. Estudi de caracteristiques, notes i circuits d'aplicacio proposats pels fabricants de dispositius. Estudi
detallat de la informacié presentada pels fabricants de les especificacions tecniques subministrades.
(5h)

3. Seleccié de components adequats per a diferents circuits proposats en diferents condicions de
treball.. (5h)
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